TW-R9.5-B128 100 PCS

Znacznik HF

Dane techniczne

Typ
Nr kat.

TW-R9.5-B128 100 PCS
7030252

Uwaga dotyczgca produktu

Small design

Dane transferu

indukcyjnos¢ potaczenia

Technologia HF RFID
Czestotliwos¢ pracy 13.56 MHz

Typ pamieci EEPROM

Chip NXP I-Code SLI-X
Rozmiar pamigci 128 Bajt

Pamigc

odczyt/zapis

Pamie¢ dostepna

112 Bajt

Liczba operacji odczytu

bez ograniczen

Liczba operacji zapisu 10°

Typowy czas odczytu 2 ms/baijt
Typowy czas zapisu 3 ms/bajt
Komunikacja radiowa i standard protoko- SO 15693
tu NFC Typ 5
Minimum distance to metal 10 mm
Temperatura podczas dostepu do odczy- -25...+85 °C
tu/zapisu

Temperatura poza zakresem wykrywania -40...+85 °C

Wykonanie

Twarda zawieszka, R9.5

Srednica

9.5 mm +/-0,4 mm

Materiat obudowy

Tworzywo sztuczne, Zywica epoksydowa

Materiat powierzchni aktywnej

tworzywo sztuczne, Zywica epoksydowa

Stopien ochrony

IP68

Packaging unit

100

Cechy charakterystyczne

M Pamie¢ EEPROM o rozmiarze 128 bajty
M Nie nadaje sie do montazu bezposredniego
na powierzchni metalowe;j

Zasada dziatania

Urzadzenia odczytujgco-zapisujgce HF o
czestotliwosci pracy 13,56 MHz tworzg strefe
transmis;ji, ktorej wielkos¢ (0...500 mm) zalezy
od uzywanej glowicy odczytujgco-zapisujacej i
znacznika.

Wymienione tutaj odlegtosci zapisu/

odczytu reprezentujg standardowe wartosci
zmierzone w warunkach laboratoryjnych

bez uwzglednienia wplywu otaczajgcych
materiatow.

Odlegtosci zapisu/odczytu znacznikdw
przeznaczonych do montazu w/na metalu
zostaty okreslone w/na metalu.

Osiggane rzeczywiste wartosci mogag sig
rézni¢ nawet do 30% ze wzgledu na tolerancje
komponentéw, warunki montazowe, warunki
otoczenia i jakos¢ materiatéw (szczegolnie
podczas montazu w metalu).

Dlatego niezbedny jest test aplikacji w
rzeczywistych warunkach (szczegoélnie z
wykonaniem zapisu/odczytu ,w locie”)!
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